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(54) Bezeichnung: METALLGEKAPSELTE. GAASIOLIERTE SCHALTANLAGEN MIT GASGEFOLLTEN BEEHALTERN 

(57) Abstract 

The invention relates to metal-cnclososcd, gas-insulated 
switchgeare. especially medium voltage s^switchgears. with 
three-position disconnectors and power breakers, , especially vacuum 
power breakers, arranged together in containers filfilled with gas. The 
containers have ducts for connecting the three-posDsition disconnectors 
to the busbars of the switchgear which are aixiranged outside the 
container and ducts for connecting the power brercakers to the cable 
terminals of the switchgeare which are arranged ou)Utslde the container. 
The switchgears are embodied as modular structctured switch panels 
(SF) having hermetically sealed first switchinjng chambers (Rl) 
accommodating the three-position disconnectors (d;dS) and the busbars 

(55) and hermetically sealed second chamber (RT<2) accommodating 
the power breakers. The first and second switchihing chambers (Rl, 
R2) are interconnected by modular connector devicices (MK) and have 
gas-tight cable ducts (KD). 

(57) Zusammenfossung 

Die Erfindung betrifft metallgekapselte, gasisiolierte Schaltanla- 
gcn, insbesondere Schaltanlagen der Mittelspannuiungstechnik. mit in 
gasgefUlltcn Behaitcm gemeinsam angeordneten Dr^reistellungsschaltem 
und Leistungsschaltem. insbesondere mit Vakuum-i-Leistungsschaltem, 

wobei die Behaltcr DurchfUhrungen zur Veibindungig der Dreistellungss- « ^ ,u 

chalter mit auBerhalb der BehSlter angeoidneten Sa5ammelschienen und DurchfDhningen rur Veibindung der Leituningsschalter mit auBertialb 
der Behalter angeordneten KabelanscMttsscn der ScSchaltanlagen aufweiscn. Die Schaltanlagen sind durch modularsrstrukturierte Schaltfelder 
(SF) realisiert. die jeweils Dreistelhmgsschalter (I(DS) und Sammelschienen (SS) aufhehmende, hennetisch abg^eschlossene erste Schal- 
tenaume (Rl) und Leistungsschallcr aufhehmcndclc. hennetisch abgeschlossene zweite Schalteiraume (R2) aufweveisen und bei denen die 
ersten und rweiten Schalteiraume (Rl, R2) duichh gasdichte Modulkupplungseinrichtimgen (MK) verbunden sincnd und jeweils gasdichte 
Kabeldurchftttiningen (KD) aufweisen. 
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Beschreibung 



Metallgekapselte, . gasisolierte Schaltanlagen mit ggasgefiillten 
Behaltern 

5 

Die Erfindung bettrifft metallgekapselte, gasisolieerte Schalt- 
anlagen, insbesonadere Schaltanlagen der Mittelspannnungstech- 
nik^ mit in gasgeafiillten Behaltern gemeinsam angeoordneten 
Dreistellungsschaaltern und mit Leistungsschaltern, , insbeson- 

10 dere mit Vakuum-LLeistungsschaltern, wobei die Beha^lter Durch- 
fuhrungen zur Vertbindung der Dreistellungsschalterr mit aufier- 
halb der BehSlterr angeordneten Sammelschienen und Durchfiih- 
rungen zur Verbinndung der Leistungsschalter mit auuBerhalb der 
Behalter angeordnneten Kabelanschlussen der Schaltaanlagen auf- 

15 weisen. 



Schaltanlagen derr eingangs definierten Art sind u..a. durch 
die DE 44 45 061 , Al bekannt geworden. In dem gasgeefUllten Be- 
halter sind der DDreistellungsschalter und die Leisstungsschal- 
20 ter/ die hier alss VakuumschUtze ausgefUhrt sind, ggemeinsam 
untergebracht. 

Die Verbindungen der in den Behaltern liegenden Drreistel- 
lungsschalter mitt den vollstandig aufierhalb der Beeh^lter an- 
geordneten Sammellschienen erfolgt Uber sogenannte DurchfUh- 

25 rungen, die den BBehaiter im oberen Bereich gasdichht durch- 
dringen. Ftir die ebenfalls von auiien zugefuhrten KKabelan- 
schlUsse sind weiitere Durch fUhrungen im unteren Beereich der 
Behalter vorhandeen, wahrend KabelsteckeranschlUssee uber 
frontseitige gasddichte Durchftihrungen zuganglich ssind. 

30 Dabei tragt jederr der Behalter in der Kegel mindesstens sechs 
gasdicht eingeschhweilite Durchftihrungen, auf die siich die Ka- 
belsteckeranschliitisse beispielsweise tiber Aufienkonuussysteme 
direkt aufsteckenn lassen. An die KabelsteckeranschhlUsse kon- 
nen dann je nach i Bedarf auch Oberspannungsableitecr oder Ka-- 

35 belprtif gerate anogeschlossen werden. 
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Die Behalter diesser Anlagen sind also hermetisch v</erschweiiit 
und dementsprecheend ohne Dichtungen metaiiisch verrschlossen. 
Bei verschweiiitenn Schaitaniagen dieser Art sind sefehr hohe An- 
forderungen an diie Konstruktion und die fertigungsfebegleitende 
5 Qualitatskonrollee gestellt, da auftretende Fehler ; sowohl in 
der Phase der Enddpriifungen als auch spater im lauffenden Be- 
trieb sehr aufwenndige Instandsetzungsarbeiten erfoordern bzw. 
in schwerwiegendeen Fallen den kompletten Ersatz eiines oder 
mehrerer Schaltfeelder einer Schaltanlage nach sichh Ziehen 
1 0 konnen • 

Die der Erfindungg zugrundeliegende Aufgabe bestehtt darin, das 
Konzept dieser meetallgekapselteten/ gasisolierten . Schaitania- 
gen hinsichtlich der konstruktiven Ausgestaltung eerheblich zu 
verbessern und daaruber hinaus insbesondere auch diie Handha- 
15 bungen bei auf treetenden Fehlern zu vereinfachen ohhne jedoch 
die sehr vorteilhhaften Eigenarten dieser Schaltanllagen hin- 
sichtlich ihrer LLebensdauer und ihren hohen Betrieebszuverlas- 
sigkeit einzuschrxanken. 

Erf indungsgemali wwird dies durch die Merkmale 
20 1.1 die Schaltannlagen sind durch modularstrukturiierte 

Schaltfeiderr realisiert/ 

1.2 die modularsstrukturierten Schaltf elder weisenn jeweils 
einen die Drreistellungsschalter. und die Sammeelschienen 
gemeinsam auufnehmenden, hermetisch abgeschlosssenen er- 

25 sten Schalteerraum und einen die Leistungsschaalter auf- 

nehmenden, hhermetisch abgeschlossenen zweitenn Schalter- 
raum auf, 

1.3 in den Schalltfeldern sind die Dreistellungsscchalter mit 
einer Schubsstange gesteuert nebeneinander undd die Lei- 

30 stungsschaltter hintereinander angeordnet, 

1.4 der erste Sdchalterraum des Schaltf eldes ist nnach aufien 
hin durch eiine druckmindernde und storlichtboogenf este 
Feldabdeckunng mit nach oben freien Luf taustriitt be- 
grenzt, 
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1.5 die DurchfUhJirungen sind durch gasdichte Modullkupplungs- 
einrichtungeBn oder durch gasdichte KabeldurchUfiihrungen 
realisiert, \ wobei 

der erste unnd der zweite Schalterraum jeweilss init einer 
5 der Anzahl vaon Dreistellungsschaltern entspreechenden 

Zahl von Moddulkupplungseinrichtungen verbundenn sind und 
der zweite SSchalterraum jeweils mit einer der: Anzahl von 
Leistungsschnaltern entsprechenden Zahl von Kahbeldurch- 
fOhrungen auasgestattet ist, 
10 erreicht* 

Mit dem neuen, moodularstrukturierten Schaltf eldern^/ in denen 
die Dreistellungssschalter und die Samiuelschienen iim Bereich 
ihrer elektrischeen Verbindungen jeweils in einem esrsten, her- 

15 metisch abgeschloossenen Schalterraum und die Leistuungsschal- 
ter - von diesen J Komponenten getrennt - in einem zvzweiten^ 
hermetisch abgescbhlossenen^ Schalterraum untergebrracht sind, 
lassen sich die Sochaltanlagen in Funktionseinheiteen fertigen 
und warten, die iinsgesamt weniger komplex sind. 

20 Unter hermetisch . abgeschlossene Schalterraume sindi in diesem 
Zusammenhang vorzzugsweise elektrisch verschweiflte, , dichtungs- 
lose Behaiter zu • verstehen. 

Die Schalterraumes werden dabei in besonders vorteiilhaf ter 
Weise mit Durchfiilihrungen versehen, die als gasdichhte Modul- 

25 kupplungseirichtuungen die Montage und die Demontagge dieser 
Schaltanlagen praaktisch ohne zusatzliche Aufwendunagen im Zu- 
sammenhang mit desn Isoliergasen ermoglichen. Dies i trif ft ins- 
besondere auch fUiir das Auswechseln von einzelnen KcComponenten 
der Schaltanlagenn, wie beispielsweise den Dreistelllungsschal- 

30 tern oder den Leiistungschaltern, im Storungsf all zzm, bei de- 
nen gegentiber denn bekannten Schaltanlagen lediglicth nur der 
defekte Teil ausggewechselt wird. Der Einsatz einhesitlicher 
Modulkupplungseinnrichtungen als gasdichtes Bindegllied zwi- 
schen den verschiiedenen Schalterraumen ermdgiicht < den modu- 

35 larstrukturiertenn Aufbau der Schaltfelder in besonoders einfa- 



wo 99/4561 7 PCTT/DE99/00553 



4 

Cher Weise. Durchn die im ersten Schalterraum nebenneinander 
angeordneten Dreiisteliungsschalter, die in Drehebeene ihrer 
Kontakte parallell zur Frontseite des Schalterf eldees angeord- 
net sind und damiit entsprechen geringes Einbauvoluumen benoti- 
5 gen, lassen sich ■ diese gemeinsain durch relativ einnfacher 
Steuerungsmechaniismen mit eine Schubstange betatiggen. Dem 
gleichen Ziel dieent auch die Hintereinanderanordnuung der Lei- 
stungsschalter imm zweiten Schalterraum, 

Durch die den erssten Schalterraum nach oben begrennzende Feld- 
10 abdeckung und demm Druckentlastungskanal der Schalttf elder sind 
trotz der kompaktten Bauweise dieser Schaltanlagen die Sicher- 
heitsanforderungeen filr den Personenschutz erfUllt.. 

Geringfugig abgewwandelte metallgekapselte, gasisollierte 
15 Schaltanlagen sehhen die Merkmale 

2.1 die Schaltannlagen sind durch modularstrukturiierte 
Schaltfelderr realisiert, 

2.2 die modularsstrukturierten Schaltfelder weisenn jeweils 
einen die Drreistellungsschalter und die Sammeeischienen 

20 gemeinsam auufnehmenden/ hermetisch abgeschiosssenen er- 

sten Schalteerraum und einen die Leistungsschaalter auf- 
nehmenden, hhermetisch abgeschlossenen zweitenn Schalter- 
raum auf/ 

2.3 in den Schalltf eldern sind die Dreistellungsscchalter mit 
25 einer Schubsstange gesteuert nebeneinander ^undd die Lei- 

stungsschaltter hintereinander angeordnet,c 

2.4 der erste Scchalterraum des Schaltfeldes ist rnach auBen 
hin durch eiine druckmindernde und stbrlichtboogenfeste 
Feldabdeckunng mit nach oben freien Luf taustr jitt be- 

30 grenzt, 

2-5 die Durchfiihhrungen sind durch gasdichte Moduli kupplungs- 
einrichtungeren oder durch gasdichte Kabeldurchhfiihrungen 
realisiert/ wobei 

der erste unnd der zweite Schalterraum jeweilis mit einer 
35 der Anzahl wen Dreistellungsschaltern entsprcechenden 
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Zahl von Moddulkupplungseinrichtungen verbundeen sind und 
der 2weite Sochalterraum jeweils mit einer derr Anzahi von 
Leistungsschaaltern (LS) entsprechenden Zahl won Modul- 
kupplungseinnrichtungen ausgestattet ist, 
5 2.6 die Modulkuppplungseinrichtungen des zweiten SSchalterrau- 
mes (sind mitt einem dritten Schalterraum verbbunden, der 
mit einer dear Anzahl von KabelanschlUssen enttsprechenden 
Zahl von gassdichten Kabeldurchfuhrungen ausgeestattet, 

vor. 

10 Diese Schaltanlaggen unterscheiden sich von den ersstgenannten 
im wesentlichen ddurch den zusatzlich vorgesehenen dritten 
Schalterrauin, in ( dem die Kabelanschlusse - getrennnt von den 
Leistungsschalterrn - untergebracht sind. Wie beim ersten 
Schaltanlagentyp i werden auch hier die Schalterraiunme, in die- 

15 sem Fall die zweiiten und dritten Schalterraume, gaasdicht mit 
den Modulkupplunggseinrichtungen verbunden, so dafl sich die 
eingangs erwahnteen Vorteile verstarkt auf diese Scchaltlagen 
auswirken. Zu MefiBzwecken kdnnen die Modulkupplungsseinrichtun-^ 
gen auiierhalb derr Schalterraume leicht zugSnglich mit ent- 

20 sprechenden Wandllereinrichtungen ausgestattet seinn, 

Gemafi vorteilhaftter Ausgestaltungen dieser Erfinduung konnen 
die Kabeldurchfuhhrungen sowohl InnenkonusanschlUssse gemafi Pa- 
tentanspruch 3 alls auch AuBenkonusanschlUsse gemaBB Patentan- 
25 spruch 4 enthalteen. 

Bei metallgekapseelten, gasisolierten Schaltanlagenn, deren 
Schaltfelder funkktionell zu sogenannten L^ngskuppllungen zu- 
sammengeschaltet sind, sind geraafi einer weiteren, besonders 
30 vorteilhaften Aussgestaltung der Erfindung die Merkkmale 

5.1 die Schaltf eelder einer Schaltanlage sind mit einer der 
Anzahl von SSammelschienen entsprechenden Zahil von, gas* 
dichten Felddkupplungseinrichtungen verbunden, , 

5.2 die Feldkuppplungseinrichtungen sind mit den MModulkupp- 
35 lungseinrichhtungen baugieich. 
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vorgesehen. 

Die Modulkupplungsseinrichtungen gleicher Bauart errm5glichen 
es in einfacher Weeise ohne Aufwand die so modularsstrukturie 
ten Schaltfelder zzu den verschiedenartigsten Schailtaniagenv 
5 rianten zusammenzuufiigen. 



Die Erfindung wirdd durch figarlich dargestellte, sstark ver- 
einfachte AusfUhruungsbeispiele in zwei Figuren n^hher erlau- 
tert, wobei die 

10 Figur 1 in der recchten Frontansicht eine mogliche iAusgestal- 

tung einerr Schaltanlage mit zwei getrennteen Schalter- 
raumen zeiigt, die, wie aus der links gezeiigten Sei- 
tenansichtt ersichtlich, als Schaltanlage mnit einer 
L^ngskuppliung ausgefuhrt ist, wahrend die 

15 Figur 2 eine modiff izierte Schaltanlage mit drei vonneinander 

unabhangiggen SchaltrSumen abbildet. 



Die Figur 1 stelltt eine metallgekapselte, gasisoliierte 
Schaltanlage in dder Front- und Seitenansicht dar, die das 

20 Schaltfeld SF und i ein welters Schaltfeld SFn zur AAusbildung 
einer Anlagenvarieante mit einer Langskuppiung enthhalt. Im 
Schaltfeld SF sinad im oberen Bereich desselben derr erste her- 
metisch abgeschlosssene Schalterraum Rl mit den darrin befind- 
lichen, mittels ScJchubstange SG steuerbaren Dreisteellungs- 

25 schaltern DS... unnd den entsprechenden Sammelschieenen SS.*, 
sowie im unteren EBereich desselben der zweite, herrmetisch ab- 
geschlossene Schallterraum R2 mit den darin bef indllichen Lei- 
stungsschaltern LLS, KabeidurchfUhrungen KD und Steeckerbuchsen 
SB vorgesehen. Weiiterhin ist ersichtlich, dafi der erste 

30 Schalterraim Rl obben durch die storlichtbogenfestee Feldabdek- 
kung SA begrenzt iist, die in Verbindung mit dem duurch das 
Schalfeld SF hindiiurchf iihrenden Druckentlastungskannai DK in 
einem St5rfall dite heizen Gase gezielt aus deiri Schhaitfeld SF 
in Pf eilrichtung rnach oben herausfUhrt. Mit den Sttreckmetall- 

35 einsatzen SM inne^rhalb der Feldabdeckung SA ist anngedeutet, 
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dali damit im Zusaammenhang damit auch ein entsprecfchender War- 
meabbau erfolgt, so daii die Personensicherheit imn Storfali 
vol! wirksam ist,. Erkennfaar sind dariiber hinaus maiehrere Mo- 
dulkupplungseinriichtungeri/ von denen zur bessereni Obersicht 
5 nur eine Modulkuppplungseinrichtung mit MK bezeichhnet ist, die 
den ersten und deen zweiten Schalterraum Rl, R2 deerart mitein- 
ander verbinden, dali zwischen den hermetisch abgeeschlossenen 
SchalterrSLumen Rll, R2 sowohl im montierten als auuch im demon- 
tierten Zustand ddes Schaltfeldes SF kein Gasaustaausch zwi- 
10 schen diesen Schaalterraxmen Rl, R2 wirksam werdenn kann. Mit 
diesen Modulkuppiiungseinrichtungen MK ist sicherggestellt, daii 
dadurch sowohl beei der Montage als auch bei der DDemontage im 
War tungs fall keirne gasbedingten Zusatzaufwendungeen mehr er- 
forderlich sind. 

15 Die Modulkupplunggseinrichten MK sind derart konziipiert, dali 
sie bedarfsweise i als Ringkernwandler ausgefuhrte Stromwandler 
SW - wie angedeuttet - aufnehmen konnen. 

Links neben der f Frontansicht des Schaltfeldes SF ' ist dasselbe 
20 und ein zusatzlicches weiteres Schaltfeld SFn in dder Seitenan- 
sicht erkennbar, wie sie zur Reaiisierung einer SSchaltanlage 
mit einer Langs ktcupplung vorgesehen sind. Neben dden Verbindun- 
gen der beiden S6chalterraume Rl, R2 mit den Moduiilkuppiungs- 
einrichtungen/ won denen zur besseren Obersicht rnur eine Mo- 
25 dulkupplungseinrrichtung mit MK bezeichnet ist, isst ersicht- 
lich, dali das Scthaltfeld SF mit dem weiteren Schaaltfeid SFn 
Uber Feldkupplunagseinrichtungen, hier ist nur eir.ne einzige 
dargestellt und i mit FK bezeichnet/ verbunden ist:. Diese Feld- 
kupplungseinrichntungen FK weisen die gleichen Eicgenschaften 
30 wie die Modulkuppplungseinrichtungen MK auf und siind mit denen 
baugleich und k5£3nnen zu MeBzwecken in gleicher We?eise mit 
Stromwandlern SVi'/^ - wie angedeutet - ausgestattet : sein* 

Die Figur 2 zeiggt eine weitere metallgekapselte^ • gasisolierte 
35 Schaltanlage, beei der im Schaltfeld SF gegenuberr der in 
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Figur 1 dargestelllten Schaltanlage die Kabeldurchf ftihrungen KD 
in einem gesonderrten dritten Schaiterraum R3 unterrgebracht 
sind. Wie ersichttiich, ist der zweite Schalterrauitiia R2 sowohl 
mit dem erste Schhaiterraum Rl als auch mit dera drtitten Schal- 
5 terraum R3 durch die Modulkupplungseinrichtungen MMK verbun- 
den. Damit lassenn sich im Bedarfsfall auch die KafcbeldurchfUh- 
rungen KD ohne Eiingriffe in den ersten und zweitenn gasgefUll- 
ten Schaiterraum Rl, R2 ersetzen* 
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Patentanspriiche 



1, Metallgekapsellte, gasisolierte Schaltaniagen, iinsbescndere 
Schaltanlagen derr Mittelspannungstechnik, mit in ggasgefullten 
5 Behaltern gemeinssam angeordneten Dreisteliungsschaaltern und 
mit Leistungsschaaltern^ insbesondere mit VaJcuum-Leeistungs- 
schaltern, wobei die Behalter Durchfuhrungen zur Werbindung 
der Dreistellungssschalter mit auiierhalb der Behaltter angeord- 
neten Sammelschieenen und Durchfuhrungen zur Verbinndung der 
10 Leistungsschalterr mit auBerhalb der Behalter angeoordneten Ka- 
belanschlUssen deer Schaltanlagen aufweisen, 
gekennzeiichnet durch die Merkkmale 
1.1 die Schaltannlagen sind durch modularstrukturiierte 
Schaltf elderr (MS) realisiert, 
15 1.2 die modularsstrukturierten Schaltf elder (SF) wweisen je- 
weils einen . die Dreistellungsschalter (DS) unnd die Sam- 
melschienen . (SS) gemeinsam aufnehmenden, hermmetisch ab- 
geschlosseneen ersten Schalterraum (Rl) und eiinen die 
Leistungsschhalter (LS) aufnehmenden/ hermetissch abge- 
20 schlossenen I zweiten Schalterraum (R2) auf, 

1.3 in den Schalltf eldern (SF) sind die Dreistelluungsschalter 
(DS) mit eirner Schubstange (SG) gesteuert nebbeneinander 
und die Leisstungsschalter (LS) hintereinanderr angeord- 
net, 

25 1-. 4 der erste Sc5chalterraum (Rl) des Schaltf eldes • (SF) ist 

nach aufien J-hin durch eine druckmindernde und t storlicht- 
bogenfeste I Feldabdeckung (SA) mit nach oben ffreien Luf- 
taustritt beegrenzt, 
1.5 die DurchfUhhrungen sind durch gasdichte Moduli kupplungs- 

30 einrichtunggen (MK) oder durch gasdichte KabeildurchfUh- 

rungen (KD) realisiert^ wobei 

der erste unnd der zweite Schalterraum (Rl unad R2) je- 
weils mit eiiner der Anzahl von Dreistellungssschaltern 
(DS) entsprcechenden Zahl von Modulkupplungseiinrichtungen 
35 (MK) verbunaden sind und der zweite Schalterreaum (R2) je- 
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(DS) entspreechenden Zahl von Modulkupplungseiinrichtungen 
(MK) verbundden sind und der zweite Schalterraaum (R2) je- 
weils mit eiiner der Anzahl von Leistungsschailtern (L3) 
entsprechendden Zahl von Modulkuppiungseinrichhtungen (MK) 
5 ausgestattett istv 

2,6 die Modulkuppplungseinrichtungen (MK) des zweiiten Schai- 
terraumes (RR2] sind mit einem dritten Schalteerraum (R3) 
verbunden, dder mit einer der Anzahl von KabellanschlUssen 
entsprechendden Zahl von gasdichten Kabeidurchhftlhrungen 
10 (KD) ausgesttattet ist. 



3, Metallgekapsellte, gasisoiierte Schaltaniagen naach Patent- 
anspruch 1 Oder 22, 

gekennzeiichnet durch das Merkkmal 
15 3.1 die Kabeldurrchfuhrungen (KD) sind mit integriierten In- 
nenkonusanscchllissen ausgestattet . 

4, Metallgekapsellte/ gasisoiierte Schaltaniagen naach Patent- 
anspruch 1 Oder 22, 

20 gekennzeiichnet durch das Merkkmal 

4.1 die Kabeldurrchfuhrungen (KD) sind mit integriierten Au- 
Benkonusanscchliissen ausgestattet . 

5, Metallgekapseilte, gasisoiierte Schaltaniagen nnach Patent- 
25 anspruch 1, den PPatentansprtichen lund 2 bzw. 1 undd 3, 

gekennzeiichnet durch die Merkkmale 

5.1 die Schaltfeelder (SF) einer Schaltanlage (SA)J sind mit 
einer der Annzahl von Sammelschienen entsprechhenden Zahl 
von, gasdichhten Feldkupplungseinrichtungen (BFK) verbun- 

30 den, 

5.2 die Feldkuppplungseinrichtungen (FK) sind mit : den Modul- 
kupplungseinnrichtungen (MK) baugleich. 
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"A' Vardtfantlicnung. dta dan allgamaman Stand der TeTachnik datinian. 
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"E" ^itaras Ookumant das /edocn efst am Oder nacn dcdem tnternauonaien 
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Verbtfantlrcnung, die gaeignat ist. einan Pnontatsaransprucn zwerteiriatt er- 
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andaren im Recherchenoencnt genannten Verolfeifentiiciuing beiegt waraan 
son Oder die aus ainam andaran basondaran Grunund angagaben >st (wia 
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VaroffenUichung, die sich aut eine miindlicha Otferanbarung. 
eina Benutzung. aina Ausstailung odar andara MalaBnalvnan baaanl 
'P' Veroffantlicnung. die vor dam cntamationaian Anmanaldedaaim, abar nacn 
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T" Spaiere Varotfenttichung. dia nacn dam mtamatetionaien Anmeldedahim 
odar dam Priontatsdatum veroffantltcht wordan m ist und mit der 
Anmekking nicht koitidiert. sondarn nur zum ViVarstandna daa der 
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kann allein aufgmnd dieser v/erOff entlichung m ntcN ala neu odor auf 
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